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Este invento se refiere a elementos rectificadores ¥y, particular-
mente, a un método para former eléciricamente rectificedores secos.

Sabido ea de los expertos en la materia, que un elemento recti-
ficador formado que comprende una capa semiconductors dispuesta en la
pl;ca tese y prof}ato de une capa contraelectrodo, ha de ser tratado
después con un préceso de electroformacién para comunicar laes propiedades
eléctrica deseﬁdas al elemento rectificador. Este procedo de electrofor-
macién puede reallzarse con corriente continua o corriente alterna. Se
he observado que la ejecucién del proceso de electroformacidén en un aire

algo humedo es beneficloso, aungue no lo suficientemente influyente,para
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ei;rgceao de electroformacien, y también es sabido que el emplo de un vol-
tajé més alto durante el proceso de electroformacién es muy de desear.

Por lo tanto, el principal objeto del presente invento es el .
proveer un método de acuerdo con el cual se smplea en el proceso de elec—
troformecién un voltaje még alto que el que ha sido posible emplear has-
ta el presente.

Otro objeto del presente invento es proporcionar un metodo, con
arreglo al cual los elementos rectificadores que han sido rechazados por slta
dispersién en sentido inverso, vuklven a éer formsdos electricamente y,
por lo tanto, el grado de inversion se reduce sustancialmente,

Con éstos y otros objetos que se verdn, la preaente invencién
se comprenderf claramente por lﬁ siguiente descripcibéng

De ;cuerdo con el metodo de la presente invenciém, los elementos
rectificadores se: formen primeramente, como se hace corrientemente, dis-
poniendo una capa semiconductora en la placa base y cubriendo luego 1la
cape semiconductora con una capa contra-electrodo. El proceso corriente
de electrofiormeacidén que sigue se ejecuta de acuerdo con la presente in-

vencién, humedeciendo los elementos rectificadores antes de comenzar el

proceso de electroformacién.

Este humedecimiento puede llevarse a cabo sumergiendo los ele-
nentos rectificadores en agua a la temperatura de unos 160 a 212¢ F. du~
rante un periodo de unos 30 seggndo$ hagsta una hora, y luego someterlos
a un proceso de electroformgcién iniciado con 23 voltios, elevados duran—

te el proceso & 25 voltios o més, y los discos se electroforman asf en

unas dieciseis horas.

Se ha visto que se obtienen aun mejores resubtados si las blg—
cas previamente formedas se introducen en agua a la temperatura ambiente
durante unas 24 horas, y luego se electroforman, alcanzando 32 voltios.

El tiempo gue estédn sumergides en agua puede ser menor o mayor de 24 ho=-

‘ras, sungue parece ser que ellteeflm en agua més de 24 horas no produce
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efectos beneficlosos.

Empleando cualquiera de los dos métodos menclonados, que propor-
cionen suficiente humedsd durante el ﬁroceao de elecﬁroformacion, se‘me-
Jora sensiblemente el grado de inversién del elemento rectificadors 4 fin
de obtener resultados beneflciosos es necesarloc colocar los elementos
rectificedores, cuando todavia estén mojados, en el bastidor de electro-
formacién, y tienen que permsnecer mojados hasta que el calor desarrollado
por el proceso de electroformacién evapofe toda la humedad.

Los métodos descritos para la electroformaciéh de elementos rec-—
tificadores haciendo uso de la humedad, pueden muy bien ser splicades para
volver a formar electricamente los elementos rectificadores que han side
rechazados por elta dlspersién en éentido inverso, as! como pars un pri-
mer proceso de electroformacibn.

Aunque se han expuesto los prinelplos de la lnvencién en relacién
con varias incorporaciones, debe quedsr blen entendido quebestas incorpo-
raciones.ae dan golamente a manere de ejemplo y no como limitacidn del
campo del invento, como se manifiesta enhlgs sigulentes reivindicaciones.

Este invento qorresponde a una solicitud de Patente formuleda en
ios Estados Unidos el 9 de Abril de 1945, sefialada con ei ndmero 587423,
¥y se acoge por lo tanto a los beneficios que otorgan los conwenibe interna-

cionales vigentes.

Los puntos de invenclén prople y nueva que se presentan pesra que
sean objeto de esta Patente de Veinte Afios son los siguientes:
l. Un procedimiento de electroformacieén de rectificadores secos
en que previamente se humedece el elemento rectificador y después se rea—
1iza la electroformacién de este ultimo.

2« Un procedimiento de electroformacién de rectificadores secos



de

70 en que previamente se humedece el elemento rectificador y despuées se
realiza la electroformascion de este Gltimo a un voltaje de haste 25
vclﬁios.

32, Un proceﬁimiento de electroformacién de rectificadores se-
cos en?tue‘previamente se sumerge el elemento rectificador en agus a una

75 temperatura comprendida entre 1602 F y 212¢ F. y después se realiza la
elsctroformacion del elemento.

4%, Un procedimiento de electroformacién de rectificadores se~
cos en el que previamente se empaps el elmento rectifiocador en agua a
la temperatura ambidnte y después se resliza ls electroformacién del

80 elenmento.

52, Un procedimiento de electroformacién de rectificadcres

secos en el que prevismente se introduce el elemento rectificador en

1) agus callente y después se realiza le electroformacién del elemento.
N - 62, Un procedimiento de electroformacién de rectificadores.
!‘ Tal y como se ha descrito en la Memoria que antecede y a los
% ,

P fines especificados.

Estea Memoria consta de cuatro hojas escritas por una sola cara.

Madrid,
ST(ﬁD D/RLE .RIQL,i.l.
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